EBL 1

EBL 1 Duodiode-Endpenth

Die EBL 1 ist die Kombination einer Duodiode mit einer steilen 9-Watt-
Endpenthode, die zusammen in einem Kolben untergebracht sind und
eine gemeinsame Kathode benutzen. Der Penthodenteil hat Eigen-
schaften, die sich vollkommen mit denjenigen der steilen Endpenthode
EL 3 decken. Die Rdohre gestattet die Konstruktion sehr billiger
Empfanger, z.B. Dreirchrensuperhets, wo die Anzahl der Réhren
bis auf das auBlerste beschrinkt bleiben soll und die ohne N.F. Verstarker-
stufe trotzdem zu verhiltnismifBlig groflen Leistungen imstande sein
sollen. Die beiden Dioden sind unterhalb des Penthodenteiles gegeniiber
der Kathode angeordnet, in dem Sinne, daf3 beide Anoden, die nicht
ganz einen Halbzylinder bilden, in derselben Héhe liegen. Dadurch
sind die Dioden einander vollkommen gleichwertig. Das Diodensystem
ist von dem Penthodensystem durch eine Abschirmung getrennt. Um
Dioden-
system zu verhiiten, ist das Steuergitter am Kolben nach auflen gefiihrt.

eine Beeinflussung des Gitters des Penthodenteiles durch das

HEIZDATEN

Heizung: indirekt durch Wechselstrom, Parallelspeisung.

Heizspannung
Heizstrom
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Car == 29 puF Ciaz = 02 puF

Ci'y == 3 puF Ci's = 0,2 puF

Cogy < 1 upl Cig = 0,08 uuF

Cad’ < 0,25 pukF Cd'y = 0,08 uplt

Abb. 2
Elektrodenanordnung
und df;)cgginslchlﬁsse

BETRIEBSDATEN
Anodenspannung . Va = 250 V
Schirmgitterspannung . . Vg2 = 250 V
Kathodenwiderstand . . . Ri = 150 Q
Negative Gittervorspannung Vi = —6V
Anodenstrom S Iq = 36 mA
Schlrmgltterstrom Ig2 = 5 mA
Steilheit im Arbeltspunkt S = 9,5 mA/V
Innenwiderstand . .. . R; = 50000 €2
Giinstigste Anpassungmmpedanz . R. = 7000 Q
Ausgangsleistung bei 10 %/; Verzerrung . W, = 43 W
Gitterwechselspannung bei 4,3 W Vi = 3,6 Vg
Empfindlichkeit . . . . . . . . .. ... Vi(so mw) == 0,33 Vg
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GRENZDATEN

EBL 1

Penthodenteil:

Vee = max 550 V Wee = max 1,5 W

Ve - max 950 V Ver (Igr == 0,3 pA) = max —1,3 V
Wae == max 9 W Rg1x =+ max 1 MQ

Ir = max 55 mA Ry == max 5000 €
Vg2, = max 550 V Vi == max 50 V1)
g2 = max 260 V

Diodenteil:

Grofter Spitzenwert der Signalspannung
Va = Vi = max 200 V
GroBter Diodenstrom
I¢ = I) = max 0,8 mA
(Gleichstrom durch den Ableitwiderstand).
Einsatzpunkt des Diodenstromes
Va (Ia = 0,3 pA) = Vi’ (Id" = 0,3 uA) == max

—1.3V

1) Gleichspannung oder Effektivwert der Wechselspannung.
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Die Kurven fiir die Zunahme der Gleich- [ 77 T

P
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spannung (1 V') am Ableitwiderstand als 777 ‘
Funktion der unmodulierten Hochfrequenz- -

wechselspannung und fiir die Niederfrequenz-

et
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wechselspannung (V' NF) am Ableitwiderstand
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als Funktion der zu 309, modulierten

Hochfrequenzwechselspannung an einer der

Dioden bei einem Ableitwiderstand von

0,5 Megohm sind dieselben wie fiir die
Rohre EB 4; wir verweisen deswegen auf

die Kurven der letzteren Réhre.
Die necgative Gittervorspannung darf nur

durch einen Kathodenwiderstand erzielt
werden. Die halbautomatische Vorspannung
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kann eventuell angewendet werden, wenn
der Kathodenstrom der Roéhre mehr als

50 %/, des totalen Stroms durch den Wider-
stand zur Erzeugung des Spannungsabfalles
betriigt. Die Leitungen zu den Elektroden

L

sind moglichst kurz zu halten. Die Ein-
schaltung eines Widerstandes von bheispiels-

weise 1000 Ohm in die Steuergitterleitung
und von 100 Ohm in die Schirmgitterleitung

ist erforderlich.

Es sei noch bemerkt, daB die Schaltung einer

Niederfrequenzverstarkung zwischen eine als -20 -15 —10 -5

Detektor benutzte Diode und den Penthoden-

teil zu Schwierigkeiten durch Brummen und Abb. 3
Selbstschwingen Veranlassung geben kann.
Deswegen darf hochstens eine 15fache
Verstirkung zwischengeschaltet werden. Eine

Anodenstrom und Schirmgitterstrom als Funktion der
negativen Gitterspannung bei Va = Vg, = 250 Volt.

solche Verstirkung kommt beispielsweise bei der Verwendung der EBC 3 als Vorréhre mit

einer schwachen N.F.-Gegenkopplung in Frage.

Die fiir die Réhre EL 3 gegebenen Kurven, die die Ausgangsleistung bei Beriick-
sichtigung des Spannungsabfalles im Ausgangstransformator geben, sind auch fiir

die EBL 1 giiltig.
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EBL 1
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Anodenstrom als Funktion der Anodenspannung bei Vg, = 250 V und
verschiedenen negativen Gitterspannungen.
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Abb. 5

Gitterwechselspannungsbedarf und Gesamtverzerrung d;, als Funktion
der Ausgangsleistung bei Verwendung der EBL 1 als einfacher Endverstirker.



